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Predmdtem vynélezu je vykonovd polovodi-
gova soulédstka kotoudového tvaru obsahu-
jici alespoii jeden PN piechod a. alespori
jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu.
Podstata vynélezu spolivd v tom, Ze soucast-
ka obsahuje dvé& oblasti s riiznou koncentra-
c¢i rekombinaénich center. Oblast s niZsi
koncentraci rekombinatnich center je umis-
téna ve stfedu desky a jeji primér je men-
&i neZ primér emitoru.
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Vyndlez se tyka vykonové polovodidové
soutdstky kotoufového tvaru, obsahujici
alespofl jeden PN piechod a alespoil jednu
vysocedotovanou emitorovou vrstvu,

Dosud zndmd reSeni vfkonovych polovodi-
tovych soulCdstek se dvéma a vice vrstva-
mi s riznym typem vodivosti Fedila promén-
né rozloZeni koncentrace rekombinaénich
center bud hlubokou diftzi p¥imé&si, nebo
ozaFfovidnim vysokoenergetickymi &dsticemi.
Znamé je vytvdafeni rekombinadnich Sunti
difuzi zlata nebo feSeni teplotnich zavislos-
ti blokovacich a zé&vérnych prlraznych na-
péti ozaFovdnim elektrony. Limitujici vliv
na radu statickych a dynamickych paramet-
rd a na spolehlivost maji fasti struktury
ovlivnéné blizkosti obvodového Suntu, ne-
homogenitami styku mezi kontaktem emi-
toru a okrajem kontaktu pfitlacné kovové
elektrody. Tyto vlastnosti ovliviiuji mezni
hodnoty proudové pretiZitelnosti, sniZuji
mezni parametry soudstek pii komunika-
ci, pfi zapinacim a vypinacim procesu apod.

Uvedené nedostatky odstraiiuje provedeni
vikonové polovodic¢ové souddstky kotoudo-
vého tvaru podle vynédlezu, kterd obsahuje
dvé oblasti s rznou koncentraci rekombi-
nacnich center. Oblast s ni%%i koncentract
rekombinacnich center je vytvofena ve stred-
ni vélcové Cdsti polovodidové struktury a
jejl primér je men3i neZ nejmensi vné&jsi
priamér emitorovych vrstev.

U vykonové souddstky podle vyndlezu
jsou vlastnosti st¥edni céasti polovodidové
struktury urdeny niZ3i koncentraci rekom-
bina¢nich center, vy%%i dobou Zivota nerov-
novaZnych nositelft a vét§i hodnotou diftz-
ni délky. Tyto vlastnosti pFiznivE ovliviiuji
Fadu parametri, jako jsou vykonové ztraty,
zatiZitelnost apod. Okrajové &asti polovodi-
¢ového systému, vietn® emitorového Suntu
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na obvodu ohsahuji podle vyndlezu vySsi
koncentraci rekombinacnich center a maji
niZz31i dobu Zivota nerovnovaznych nositehl
a kratsi difdzni délku. Tyto vlastnosti piiz-
nivé ovliviiuji radu parametrft, jako jsou
vykonové ztraty, zatiZitelnost apod. Okrajo-
vé (gasti polovodiového systému, vietné
emitorového Suntu na obvodu obsahuji po-
dle vynédlezu vy3$8{ koncentraci rekombinad-
nich center a majf niZ$i dobu Zivota nerov-
novaZznych nositeli a kratsi difdzni déilku.
Tyto vlastnosti jsou vyhodné nap¥. pro tep-
lotni zdvislosti priraznych napéti u vice-
vrstvych polovodiCovych souddstek a pro
celou Fadu dynamickych parametril.

Priklad provedeni polovodifové souddstky
podle vyndlezu je na vykresu, kde na obr.
la je Fez tyristorovou d¢tyivrstvou struktu-
rou a na obr. 1b je zndzorn&no rozloZeni
rekombinaénich center v fezu této struktu-
ry. Tyristorova polovodic¢ova struktura obsa-
huje vrstvy 1 aZ 4 s riiznym typem vodivos-
ti, z nichZ prvni emitorovd vrstva 1 pfilé-
hd k anodovému kontaktu 5 a druhd emi-
torovd vrstva 4 pfiléha ke katodovému kon-
taktu 6, prifemZ ve stfedu struktury je vy-
tvorena Fidici elektroda 7, kterd ma kontakt
s vrstvou 3 opacného typu vodivosti neZ
druhé emitorov4 vrstva 4.

RozloZeni rekombina¢nich center v Fezu
popsané struktury mé& dle obr. 1b oblast 8
s niZ31 koncentraci rekombinaénich center
vytvofenou ve stfedni védlcové ¢asti polo-
vodifové struktury a jeji primér je mensi
neZ vnéjsi primér druhé emitorové vrstvy
4 a okrajovou oblast 3 s vyS%i koncentraci
rekombinafnich center.

Oblastni vyuZiti vynédlezu je vyroba vy-
konovych diod, tyristord, triakl, spinacich
tranzistorit apod. ' :

PREDMET VYNALEZU

Vykonova polovodicova soucdstka kotou-
¢ového tvaru, kterd obsahuje alespon jeden
PN pirechd a alespoil jednu vysocedotova-
nou emitorovon vrstvu, vyznacend tim, Ze
souCastka ohsahuje dvé& oblasti (8) a (9)
s rlznou koncentraci rekombinatnich cen-
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ter, pridemZ oblast (8) s niZ$i koncentraci
rekombinaénich- center je vytvofena ve
stfedni valcové c¢asti polovoditové struktu-
r'y a jeji primér je mensi neZ nejmensi vnéj-
§1 primeér emitorovych vrstev (1) a.{4).
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